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Telefunken

Transistor BC147

BC 107-BC 108-BC 109°-BC 147 - BC 148 - BC 149

Datasheet

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir NF-Vor- und Treiber-
stufen, BC 109 und BC 149 besonders fiir rauscharme Vorstufen.
Die Transistoren BC 107, BC 108, BC 109 sind komplementér zu
BC177,BC178,BC 179.

Silicon NPN epitaxial planar transistors for AF input stages and driver
stages, BC 109,and BC 149 especially for low noise input stages.
The transistors BC 107,BC 108, BC 109 are complementary to BC 177,

BC178,BC 179.
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BC147,BC 148,BC 149

Mormgehiuse Kunsitstoffgehduse
DIM 18 A 3 = 50T 25
JEDEC TO 18 Gewicht - Weight
Kollektor mit Gehause verbunden max. 0.2 g

Colector is connected to case

BC 107 BC108 BC109
Absolute Grenzdaten - Absolute maximumratings BC147 BC 148 BC 149

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 50 30 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 20 20 V
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueggo < 5 5 v
Kollektorstrom Ic 100 100 100 mA
Kollektorspitzenstrom lem 200 200 200 mA,
Basisstrom g S50 50 50 mA
Gesamtverlustieistung
tamp = 25°C BC107,BC108,BC 109 Py, 300 mwWw
tamp = 50°C BC147,BC 148,BC 149 Py, 300 . mW
Sperrschichttemperatur
BC107,BC 108, BC 109 ] 175 “C
BC 147,BC 148, BC 149 g 150 “C
Lagerungstemperatur
BC107,BC108,BC 109 tstg =55 +175 “C
BC 147,BC 148, BC 149 Istg =55..+150 *C
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BC 107-BC 108 BC 109-BC 147 - BC 148 BC 149
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Warmewiderstdnde - Thermal resistances lin. Typ Mex.

Sperrschicht-Umgebung

BC107,BC108,BC109 Ry a 500 °C/W

BC 147,BC148,BC 149 Ry, a 330 °C/W
Sperrschicht-Gehause

BC 107,BC108,BC109 Ry, ¢ 200 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25° C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg = 20V, tgmp = 150°C

BC 107,BC108,BC 109 Icgp 15 uA
Ucg = 20V, tymp = 125°C
BC 147,BC148,BC149 IcpQ 5 uA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I = 2mA BC 107,BC 147 U{E R)CEO 1) 45 v
BC 108, BC 109, BC 148,BC 149 Upggriceol 20 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig = 1pA BC 107,BC 147 U[BR}EBD & v
BC108,BC109,BC148,BC149 UpREBD & v

i
1) P - po1ty=03ms
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BC 107 -BC 108 -BC 109-BC 147 -BC 148-BC 149

Min. Typ. Max.
Kollektor-Sattigungsspannung

Il = 10mA,lg = 0.5mA UrEsat 90 250 mVY

lp = 10mA, (Upg = 1V, 1 = 11mA)  Upgegat?®) 300 600 mV

lg = 100mA, lg =5 mA Urgeatt) 200 my
Basis-Sattigungsspannung

lg = 10mA, lg = 0.5mA UBEsat 700 mV

lc = 100mA, Ig =5 mA Upesat ) 900 mV
Basis-Emitterspannung

Upg =SV, lg = 01mA Uge 550 mVy

Upg = 5V.lg= 2 mA Uge 620 TOO mV

Upg = 5V, lp = 10 mA Uge 675 mv

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Upg = 5V, Ip = 10 pA

Gruppe A: BC 107,BC 108
BC147,BC148 hpg 90

Gruppe B: BC 107,BC 108, BC 109
BC 147,BC148,BC 149 hpgp 40 150

Gruppe C: BC 108,BC 109
BC148,BC 148 hpp 100 270

Upg = 5V, lp = 2mA

Gruppe A: BC 107,BC 108
BC147,BC148 hpg 180

Gruppe B: BC 107, BC 108,BC 109
BC 147,BC 148,BC 149 hpg 290

Gruppe C: BC 108,BC 109
BC 148,BC149 hpg 520

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur typn = 25°C
Transitfrequenz

UGE =56V lp= 05mA f= 30MHz fr 85 MHz

UGE =5V, |c 10 maA, f 100 MHz fr 300 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Upg = 10V, f = 1 MHz Ceceo 25 4.5 pF
1) L. 001, 1p - 03 ms 2) giehe Seite

! see page 67
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BC 107- BC 108-BC 109-BC 147 - BC 148-BC 149

Min. Typ. Max.
Rauschmal
Ugg = 5V, Ig = 200 pA, Rg = 2kQ,
f = 1kHz, Af = 200Hz

BC107,BC108,BC147,BC148 F 3 10 dB
BC109,BC149 F 4 dB

UGE - 51'||r. IG « 200 p.ﬁ, FIG = Ekﬂ,
f = 30Hz..15 kHz BC109,BC149 F 4 dB

KurzschluB-Stromverstérkung
Ucg = 5V.lg =2mA, f = 1kHz

Gruppe A: BC 107,BC 108
BC147,BC148 hjg 125 220 260

Gruppe B: BC 107, BC 108, BC 109
BC147,BC148,BC 149 hjy 240 330 500

Gruppe C: BC 108, BC 109
BC148,BC149 hye 450 600 900

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur typp = 25°C

Emitterschaltung
Ucg =5V i =2mA, f = 1kHz

KurzschluB-Eingangswiderstand

Gruppe A hjg 16 2.7 45 k@
B hijg 32 45 85 k@
C hijg 5] 87 15 k@
Leerlauf-Spannungsriickwirkung
Gruppe A  hg 15-104
B hy 2-10-4
C  hyg 3-1074
Leerlauf-Ausgangsleitwert
Gruppe A hgg 18 WS
B hge 30 [The]
C  hge &0 us
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BC 107-BC 108-BC 109-BC 147- BC 148-BC 149
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BC 107-BC108-BC 109-BC 147-BC 148-BC 149
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BC 107-BC 108 -BC 109-BC 147- BC 148 -BC 149
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BC 107- BC 108 -BC 109-BC 147- BC 148 - BC 149
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BC 107-BC 108 -BC 109-BC 147- BC 148 - BC 149
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